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 قابلیت های دستگاه

 (TPR) دهایی بزًاهِ با احیا
  هی هختلف دهبّبی در هَاد پذیزی احیب خَاظ تؼییي ثزای رٍضی دهبیی ثزًبهِ ثب احیب
  ػجَر ًوًَِ جبهذ هَاد رٍی اس (  H2/Ar %7-2) کٌٌذُ احیب گبس هخلَط رٍش ایي در .ثبضذ
 ّیذرٍصى هػزف اثز در .یبثذ هی افشایص خطی دهبیی ًزخ ثب ًوًَِ دهبی ّوشهبى ٍ کزدُ

 هَرد ًوًَِ پذیزی احیب هیشاى ثیبًگز کِ ضَد هی ارائِ دستگبُ اس سیگٌبلی فزآیٌذ، ایي در
  ثِ تَاًین هی ًوبیین تکزار دیگزی دهبیی ًزخ ثب را آسهبیص ایي اگز .ثبضذ هی آسهبیص

 .یبثین دست ٍاکٌص سبسی فؼبل اًزصی

 (TPD) دهایی بزًاهِ با دفع
  هَاد سطح رٍی ثز ّب هَلکَل جذة هیشاى گیزی اًذاسُ ثزای رٍضی دهبیی ثزًبهِ ثب دفغ

  هی ضذُ جذة ّبی هَلکَل .ثبضذ هی دهب افشایص حست ثز دفغ هیشاى ثزرسی طزیق اس
  ضٌبسبیی را هَاد اس ای ٍیضُ هطخػِ ٍ ضذُ دفغ خبلع حبهل گبس اس جزیبًی در تَاًٌذ
  خَاظ تؼییي ثزای ّب آسهبیص تزیي رایج اس یکی آهًَیبک دهبیی ثزًبهِ ثب دفغ .ًوبیٌذ
 اس هطبثِ طَر ثِ ًیش ثبسی ّبی سبیت .ثبضذ هی ّب سئَلیت قجیل اس کبتبلیست اسیذی
 .ثبضٌذ هی ضٌبسبیی قبثل کزثي اکسیذ دی دهبیی ثزًبهِ ثب دفغ طزیق

 (TPO) دهایی بزًاهِ با کسیذاسیَىا
  گیزی اًذاسُ طزیق اس جبهذ هَاد اکسیذضذى ضذت گیزی اًذاسُ ثزای رٍضی دهبیی ثزًبهِ ثب اکسیذاسیَى

  ایي ثزای .ثبضذ هی ثزرسی، هَرد ًوًَِ دهبی افشایص اس ثؼذ اکسیذکٌٌذُ گبس تزکیت در ضذُ حبغل تغییز
 در .ضَد هی هػزف اکسٌذُ گبس ػٌَاى ثِ ( O2/He %10-2 هثبل ثزای ) اکسیضى اس رقیقی جزیبى ػولیبت

 .ضًَذ اًذاختِ دام ثِ ثبیذ CO ٍ CO2 قجیل اس اکسیذاسیَى هحػَلات ػولیبت، ایي

 فیشیکی جذب – B.E.T سطح
 اس رٍش ایي ًبم .ثبضذ هی جذة ثزای هَثز سطح گیزی اًذاسُ ثزای رایج رٍضی B.E.T سطح
  ایي در .است ضذُ گزفتِ ثز Brunauer, Emmett and Teller تئَری ًَیسٌذگبى اسن

 ضزف در ًوًَِ دادى ٍقزار ًوًَِ رٍی اس ّلین ٍ ًیتزٍصى اس هخلَطی دادى ػجَر ثب رٍش
  سیگٌبل .ًوَد هحبسجِ را ثبلاتز ثب هتزهزثغ 0/1 اس هَاد سطح تَاى هی هبیغ، ًیتزٍصى حبٍی

  هی هحبسجِ را ًًَِ سطح ًْبیت در ٍ ضذُ ثجت افشار ًزم تَسط اتَهبتیک طَر ثِ ضذُ ارائِ
 .ًوبیذ

 کیفی آًالیش – پالس تیتزاسیَى

 اًجبم ثب رٍش ایي در .کٌذ هی قزار ثز سطح ثب هحکوی پیًَذ ضًَذُ جذة هبدُ ضیویبیی، جذة در
  ثذست را سطح ثزای لایِ تک جذة ظزفیت تَاى هی هٌبست، ضًَذُ جذة هبدُ ثب سطح تیتزاسیَى

 ًوًَِ رٍی اس کِ حبهل، گبس جزیبى در ضًَذُ جذة اس هطخػی هیشاى اثتذا کِ طزیق ایي ثِ آٍرد،
  است ًطذُ سطح جذة کِ ضًَذُ جذة هبدُ اس هیشاًی سپس ٍ ضَد هی تشریق کٌذ، هی ػجَر

 دست سیز ًتبیج ثِ تَاى هی رٍش ایي اس استفبدُ ثب .ضَد هی گیزی اًذاسُ دستگبُ دتکتَر تَسط
 :یبفت

 ضًَذُ جذة هبدُ هػزف هیشاى (1)
 فلشی فؼبل سطح (2)
 فلش دیسپزصى (3)



 کاربرد های دستگاه

 کاتالیست
  هْوی تبثیز ّب کبتبلیست حفزات سبختبر ٍ فؼبل سطح

  ّبی آسهبیص ّوچٌیي .ثبضٌذ هی دارا تَلیذ ًزخ ثز
  خَاظ تؼییي در هْوی ًقص ًیش ضیویبیی جذة

  ٍ سبسی غیزفؼبل سهبى تؼییي در ٍ داضتِ ّب کبتبلیست
 .ثبضٌذ هی هَثز ثسیبر ّب کبتبلیست جبیگشیٌی

 :اس ػجبرتٌذ کبتبلیستی کبرثزدّبی اس ثزخی

 ،سَلفَریشیشي دی ّیذرٍ ّیذرٍکزاکیٌگ ٍ  
 ًیتزٍصًیشي دی ّیذرٍ

 تزٍپش-فیشز سٌتش 

 ایشٍهزیشیشي 

  ریفزهیٌگ 

 تزٍپش-فیشز سٌتش 

 کزاگیٌگ 

  سَختی پیل 

 

 

 استفبدُ هَرد را آًبلیشّب ایي کِ غٌبیؼی اس دیگز ثزخی
 :دٌّذ هی قزار

  پششکی تجْیشات 

  هَاد 

  سلاهت ٍ بْذاشت 

  تصفیِ ٍ سیست هحیط 

  آرایشی هَاد ٍ دارٍساسی 

  ساسی رًگ 

  سزاهیک 

  ًاًَ فٌاٍری 

  ِپارچ 



 قابلیت

 :رٍش ّبی ثزًبهِ ریشی ضذُ دهبیی
 ثب ثزًبهِ دهبیی اکسیذاسیَى، دفغ ٍ احیب

 B.E.Tسطح 

 (پبلس تیتزاسیَى)ضیویبیی پبلس  جذة

 ٍیضگی ّا

 تشریق حلقِ

 کبلیجزاسیَى درگبُ

 ًوًَِ اس جٌس ضیطِ کَارتش ظزف

 ًوًَِ درسگیزی خَدکبر اس ظزف

 ّبی اس جٌس استیل ضذ سًگ لَلِ

 (ثِ طَر دستی)گبسّبی هختلف  اًتخبة

ٍ تٌظین دثی ّبی هختلف ثزای  کٌتزل
 گبسّب

 جبًجی ثزای ًوًَِ  جزیبى

 حسبسیت دتکتَر تٌظین

 (oC 450)ثب درجِ حزارت ثبلا  هٌتل

ثب درجِ حزارت ثبلا ثِ ّوزاُ کٌتزل  کَرُ
 PID (1100 oC)کٌٌذُ اس ًَع 

 دهب ثِ ٍسیلِ کبهپیَتز کٌتزل

 در داخل ًوًَِ تزهَکَپل

 افشار  ثب قبثلیت تحلیل دادُ ّب ًزم

 کٌتزلتٌظین دقیق جزیبى گبس ثب کوک 
 کٌٌذُ ّبی جزهی

 فیشیکی

 هحیطی

80 Kg ٍسى 

80 cm ارتفبع 

65 cm طَل 

45 cm ػزؼ 

15-50 0C هطلَة دهبی  

 رطَثت ًسجی % 20-80

 سخت افشار

 ّذایت حزارتی دتکتَر دٍ ػذد فیلاهٌت

 هَاد سبسًذُ فیلاهٌت هقبٍم در ثزاثز اکسیذاسیَى ٍ آهًَیبک

 ًَع فیلاهٌت آّي-ًیکل

 درگبُ ٍرٍدی گبس درگبُ 5

500 µL ِحجن حلق 

 (MFC)کٌتزل کٌٌذُ دثی جزهی  ػذد دٍ

 گاسّا

H2 , O2 , CO, CO2 , NO, N2O, NO2 , SO2 , 
NH3 , N2 , Ar, He 

 گبسّبی سبسگبر

0-20 sccm دثی گبس 

(ًسجی)فطبر ٍرٍدی  bar 3حذاکثز تب   

1/8” s.s. لَلِ ّبی گبس 

 سیستن حزارت دّی

450 0C هٌتل هبکشیون  دهبی 

500 W تَاى هٌتل 

1100 0C ُهبکشیون دهبی کَر 

800 W ُتَاى کَر 

PID via PC  ًَع کٌتزل کٌٌذُ دهب(TC ) 

 هزاحل ثزًبهِ ریشی دهبیی ًزخ حزارتی گًَبگَى

1-20 0C/min ًُزخ حزارتی کَر 

 الکتزیک

115-230 V ٍلتبص 

50/60 Hz فزکبًس 

1800 W تَاى 

 مشخصات عمومی دستگاه



 :ًزم افشار شاهل
  کٌتزلTC  ٍMFC ّب 

 ارائِ سیگٌبل ٍ دهبی خزٍجی 

 ُتفکیک پیک ّبی رٍی ّن افتبد 

 اًتگزال گیزی سطح پیک 

  هحبسجِ سطحB.E.T تک ًقطِ ای ٍ چٌذ ًقطِ ایی 

 تٌظین اسن فبیل ٍ فًَت خزٍجی 

 ثزًبهِ رسن ًوَدار ّب 

  سبسگبر ثب ٍیٌذٍسXP  ٍVista 
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 دفع با بزًاهِ دهایی آهًَیاک

 احیا با بزًاهِ دهایی تَسط ّیذرٍصى

 TPRپٌجزُ عولیاتی بزای تست 

  ثِ هزثَط جشییبت ضبهل خزٍجی ّبی دادُ ّوِ

 اظلاػبت ّوچٌیي ٍ ثبضذ هی آى پبراهتزّبی ٍ آًبلیش

 هی ضبهل ًیش را هزثَطِ ضزکت یب ٍ اپزاتَر ضخع

 .ضَد

 ثِ اًتقبل قبثلیت آى اس حبغل ًتبیج ٍ ّب دادُ ی ّوِ

 افشار ًزم ثب سبسگبر ٍ ثَدُ دارا را دیگز ّبی پٌجزُ

 .ثبضٌذ هی کٌٌذُ ٍیزایص ّبی

 غَرت ثِ تَاى هی را TPR ٍ TPD پزٍفبیل

 ثز سیگٌبل یب سهبى حست ثز دهب ٍ سیگٌبل

 افتبدُ ّن رٍی ّبی پیک .ًوَد رسن دهب حست

 حذف اس استفبدُ ثذٍى یب استفبدُ ثب تَاى هی را

 .ًوَد تفکیک هجٌب، خط

 ثز سیگٌبل غَرت ثِ تَاًذ هی B.E.T پزٍفبیل

 .ضَد رسن سهبى حست

 نرم افزار و داده های عملیاتی دستگاه


